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(54) THÁP ĐỆM
(57)  Sáng chế đề cập tới tháp đệm có khả năng tạo ra tính năng chưng cất đủ cao thậm chí 
với độ cao của các bộ tiếp xúc khí-lỏng của nó được giảm bớt. Tháp đệm có bộ tiếp xúc 
khí-lỏng (17, 18) bên trong một thân dạng ống (16) và bộ phân phối chất lỏng (19) ở phần 
trên cùng và cho phép chất lỏng đi xuống và khí đi lên tiếp xúc với nhau trong bộ tiếp xúc 
khí-lỏng. Áp suất hoạt động nằm trong khoảng từ 200 tới 1500 kPaG. Độ bay hơi tương 
đối nằm trong khoảng từ 1,9 tới 3,1. Bộ tiếp xúc khí-lỏng được chia theo phương thẳng 
đứng thành ít nhất hai bộ phận để nhờ đó tạo ra nhiều bộ tiếp xúc khí-lỏng. Bộ phân phối 
khí (20) được bố trí ở ít nhất một vị trí giữa bộ tiếp xúc dưới trong số các bộ tiếp xúc khí-
lỏng và bộ tiếp xúc trên trong số các bộ tiếp xúc khí-lỏng, bộ phân phối khí phân phối đồng 
đều thành phần của khí đi lên được dẫn lên từ bộ tiếp xúc khí-lỏng dưới về phía bộ tiếp xúc 
khí-lỏng trên.
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